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RECENZJA _
rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego
dr inz. Macieja Sibifiskiego
w zwiazku z postepowaniem o nadanie
sfopnia doktora habilitowanego nauk technicznych

wykonana na podstawie decyzji Centralnej Komis]i ds. Stopni i Tytutu;
pismo nr BCK-VI-L-7043/14 z dn. 7 listopada 2014 r,,
na zaméwienie Dziekana Wydziatu Elekirotechniki, Elektroniki, Informatyki | Automatyki
Politechniki £6dzkigj z dnia 1 grudnia 2014 r,

Recenzja zostata przygotowana zgodnie z ustawg z dnia 14 marca 2003 r. o sfopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tylule w zakresie sztuki (z pbZniejszymi
zmianami), a takze zgodnie ze szczegdlowymi wytycznymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy#szego z dnia 1 wrzesnia 2011 r. w
sprawie kryteribw oceny osiggnie¢ oscby ubiegajacej sie o nadanie stopnia doktora
habilitowanego.

Podstawa oceny byla dokumentacja przewodu habilitacyjnego dr inz. Macieja
Sibinskiego otrzymana wraz z pismem Dziekana WEEIA PL z dn. 01.12.2014 r.
zawierajaca:
» Poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem odpis dyplomu doktora nauk
technicznych w zakresie elektroniki
* Zal. nr 2. Autoreferat - wskazane osiagnigcie naukowo-badawcze oraz
syntetyczny opis publikacji zawarty w monotematycznym cyklu publikacii;
- Zat. nr 3. Wykaz opublikowanych prac i dorobku naukowego;
» Zal. nr 4. Zbiorcza informacja o dorobku dydaktycznym i wspdtpracy
miedzynarodowej habilitanta;

« Zat. nr 5. Kopie publikacji stanowigcych monotematyczny cykl i bedacych
podstawg gléwnego osiggniecia naukowo-badawczego
zaprezentowanego w Autoreferacie;

« Zal. nr 8. Qéwiadczenia odnoénie merytorycznego i procentowego udziatu
habilitanta i wspétautoréw w publikacjach prezentowanych w
Autoreferacie;

+ Dodatkowe, wybrane materialy wchodzace w sktad dorobku habilitanta.

l. SYLWETKA HABILITANTA

Dr inz. Maciej Sibifiski ukoriczyl studia na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki
Politechniki todzkiej uzyskujac w 1999 r. stopiei magistra inzyniera elekironiki ze
specjalnoscia aparatura elekironiczna. Jego praca magisterska zatytutowana Cadmium




telluride solar cells zostala uznana za najlepsza prace magisterskg w roku
akademickim 1998/1899 na Politechnice t.odzkiej w konkursie SNT-NOT.

W 2008 r. na Wydziale Elekirotechniki, Elekironiki, Informatyki i Automatyki tej samej
uczelni dr Sibifiski obronit rozprawe dokiorskg uzyskujac stopieri dr nauk technicznych.
Rozprawa pt. Polikrystaliczne ogniwa sfoneczne na bazie CdTe uzyskata
wyréznienie Rady Wydzialu WEEIA Politechniki Lbdzkie].

Dr inz. Maciej Sibifski przez caty okres pracy zawodowej jest zwigzany z Politechnikg
tédzka. W latach 1998 - 1999 byt asystentem stazysts, a w latach 1998 - 2008
asystentem w Zakladzie Przyrzadow Pédtprzewodnikowych Instytutu Elektroniki
Palitechniki £odzkiei. Nastepnie, od 2008 roku do chwili obecnej jest zatrudniony w
Katedrze Przyrzadéw Pétprzewodnikowych i Optoelekironicznych Politechniki Lédzkiey;
poczatkowo jako asystent (2008-2009), a od 2009 roku jako adiunkt.

Habilitant byt uczesinikiem programu Unii Europejskiej TEMPUS, Education of
Microtechnology, 1997 - 1999. W 1999 roku odbyt 5-miesieczny staz dyplomowy na
Uniwersytecie w Gent w Belgii.

Uczestniczyt takze w szkoleniach w ramach programu UE ALTENER, Soltrain - train the
trainers, Freiburg 2004.

1. OCENA OSIAGNIEC NAUKOWYCH

Osiagnieciem naukowym wskazanym przez habilitanta w rozumieniu art. 16 ust. 2 2
dnia 14 marca 2003 r. o stopriach naukowych | lytule naukowym oraz o stopniach i
fytule w zakresie sztuli (Dz.U. nr 65, poz. 595 ze zm.) i hedacym przedmiotemn obecnej
oceny jest cykl 10 publikacji pt. Wykorzystanie nieorganicznych i organicznych
warstw ftransparentnych do poprawy parameirow elastycznych ogniw
sfonecznych. Wykaz tych publikacji wraz z podaniem z tyiutow i autoréw prac oraz
udziatu procentowego Habilitanta a takze wartosci wspodiczynnika Impact Factor (IF)
przedstawiono w Autoreferacie (zataczniknr2, sir. 3-4). Iniegralng czegscig
Autoreferatu(Zat. nr 2) sg ponadio:
» Syntetyczny opis publikacji zawartych jednotematycznym cyklu publikacji pod
tytutem Wykorzystanie nfeorganicznych i organicznych warstw transpareninych
do poprawy paramelréw elastycznych ogniw sfonecznych, sir. 5 - 19,

» Streszczenia artykutdw wskazanych na "szczegdlne osiagniecie, str. 20 - 49,
» Podsumowanie, str. 43 - 44, '
» Wykaz literatury, str. 44 - 50.

Juz na wstepie nalezy stwierdzi¢, ze wybrany zestaw 10 publikacji nie stanowi
menotematycznej caloéci odpowiadajgcej tytutowi cyklu i s3 w nim prace slabo
zwigzane lub pozostajace poza tytulowa tematyka (poz. 3, 5). W Autoreferacie wyraZnie
odczuwa si¢ brak mysl przewodniej faczgcej wybrane dziesie¢ prac w spdjng catosé.
Podane Streszczenia ariykutéw wskazanych na "szczegdlne osigghiecie” bynajmniej tej
roli nie spetniajg.
Podobnie, zawartoéé rozdziatu pt. Synlelyczny opis publikacji zawarfych w
monotematycznym cykiu pod w/wymienionym tytulem nie odpowiada jego tytutowi. W
szczegdlnosci,  kilkunastostronicowe  wprowadzenie to  bardzie] oméwienie
historycznego stanu wiedzy w dziedzinie niz omdwienie osiggnigcia naukowego -
okreslenia celu naukowego, strategii badawczej, zakresu prac naukowo-badawczych
oraz metodyki badan. Wymownym jest fakt, ze na 86 publikacji odnoszacych sie do tej
czeéci autoreferatu tylko 5 to publikacje Habilitanta z obszaru tytulowe] tematyki
osiggnigcia naukowego, w tym zaledwie 2 z listy "osiggniecia naukowego'. Sam
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przeglad stanu wiedzy trudno uznaé za miarodajny - catkowitym milczeniem pomija np.
cienkowarstwowe ogniwa stoneczne ze zwigzkdw pdiprzewodnikowych Il1-V. Jest to tym
dziwniejsze, ze cata gama tego typu ogniw, prezentujac najwyzsze wydajnosci (>40%)
znajduje sie na Mapie Drogowej NREL przedstawionej na rys. 1 str. 7. TakZze autorski
rozdziat pt. Innovative Elastic Thin-Film Solar Cell Sirucures w monografii Sofar Cells -
Thin Film Technologies, InTech Rijeka 2011 nie daje aktualnego obrazu
zaawansowania prac w tej dziedzinie. Odnosi si¢ przy tym do Mapy Drogowej
cienkowarstwowych ogniw stone¢znych a-8i, CulnGaSe i CdTe z okresu 1975 - 2005.
Isthieje wiele artykuiow przegiadowych i monografii w ktdrych powyzsze zagadnienia
przedstawiane sa na znacznie wiekszym poziomie szczegolowosci.

W autoreferacie zabraklo catosciowego spojrzenia i stosowne] analizy uzyskanych
wynikow wraz z omodwieniem ich ewentualnego wykorzystania. Habilitant wielokroinie
epatuje hastem wdrazania wynikéw w praktyce produkcyjnej, nie precyzujac jednakze
miarodajnych ilosciowych kryteribw oceny przydatnoéci przewodzacych warsiw
przezroczystych w ogniwach stonecznych, ani stopnia gotowosci technologicznej (TRL).

Poziom naukowy prac skiadajacych sie na osiagniecie naukowe jest bardzo nieréwny,
co odzwierciedlajg wartosci wspoiczynnika wplywu mieszczgce sie w przedziale
IF =039 - 1,97. Niewatpliwie najboardzie] wartosciowa, bedaca wynikiem przemys$lansj
koncepcji | zastosowania odpowiednie] metodyki badawczej jest publikacja nr 7, A. lwan
i in., New aliphatic-aromatic tetraphenyiphthalic-based diimides: thermal optical and
glectrical study, Optical Materials, 33, 6, 958-967, 2011. Bardzo interesujgca, bo
wprowadzajaca koncepcyjnie nowe podejScie - wykorzystania nanoczastek ZnQO dia
zwiekszania wydajnosci ogniw stonecznych (gtownie CdTe i CIGS) jest praca nr 10, A.
Apostoluk i in, Improvement of the solar cell efficiency by the ZnQ nancoparticle layer via
the down-shifting effect, Microelectronics Engineering, doi: 10.1016/].mee.2014.04.025.
Zakres tej pracy nie obejmowat jednak testéw przydatnosci w ogniwach elastycznych.

Kuriozalna jest natomiast praca nr 1 M. Sibiriski i in. Novel construction of CdTe solar
cell based on polyketanil structure, Materials Science and Engineering B: Solid-State
Materials for Advanced Technology, 185, 1-2, 71-73, 2009. Tak abstrakt zawarty w
publikacji jak i streszczenie zawarte w autoreferacie (str.12-22) nie odpowiadaja
zawartodci artykutu. Nie ma w nim ani wynikéw dotyczacych optymalizacji techniki
ICSVT do produkcji elastycznych cienkowarstwowych polikrystalicznych struktur
polprzewodnikowych CdS/CdTe na podtozach poliimidowych ani nie wykazano
uzyskania podstaw do produkeji w petni elastycznych elastycznych elementow
fotowoltaicznych typu CdS/CdTe na podiozach polimerowych. Metodyka badawcza
pracy ograniczata sie do charakteryzacji skladu chemicznego i mikrostruktury warstw
CdTe, zas caly artykut do spisu przeprowadzonych eksperymentéw bez podania
wynikow ani ewentualnie odnosnikéw literaturowych.

Podsumowanie autoreferatu swa treécia nie odpowiada standardom prac naukowych.
Przedstawiony opis jest niezmiernie skrotowy, miejscami wrecz razacy ogdlnikowoscia.
Brakiem w nim iloSciowe] analizy poréwnawczej i oceny przydatnosci badanych
obiekidw do planowanych zastosowan. Ocena przydatnosci powinna uwzgledniac
wyniki pomiaréw charakterystyk fotowoltaicznych oraz testdw wytrzymatoéciowych w
elastycznych ogniwach stonecznych. W podsumowaniu autoreferatu powtarzajg sie
jedynie ogdlne spostrzezenia z przeprowadzonych badan opisane w poprzednich
rozdzialach. '

Przedstawione do oceny osiagniecie naukowe z pewnoscig nie stanowi znacznego
wkladu autora w rozwé okredlonej dyscypliny naukowej elektronika, co jest
bezwzgiednym warunkiem dla uzyskania stopnia doktora habilitowanego. W swoich
hipotezach, zastosowanej metodyce badawczej, interpretacjach i konkluzjach nie
wychodzi poza poziom mtodego pracownika nauki.
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ill. OCENA AKTYWNOSCI NAUKOWEJ

Dorobek naukowy dr inz. Macieja Sibiriskiego jest nad wyraz skromny co potwierdzajg
niskie wskazniki bibliometryczne: wg bazy danych Web of Science (WWoS) - Liczba
pozycji N=16, w tym 3 patenty, indeks Hirscha h=3, liczba cytowan C=26.

Catosé dorobku naukowega dr inz. Macieja Sibifiskiego obejmuje ok. 120 prac
naukowych z czego 13 to publikacje w czasopismach indeksownych (jedna przed
uzyskaniem stopnia doktara nauk technicznych), IF = 0.24 - 1.87, a 23 to publikacje w
czasopismach nieindeksowanych, w wigkszosci krajowych. Znacznie wigcej prac bylo
przedmiotem wystapiern konferencyjnych przy czym na ogolnag liczbe 87 prezentacii
zdecydowana wiekszo$é (56) 1o prezentacie na konferencjach krajowych iub
organizowanych w kraju konferencjach miedzynarodowych (35), z niewielkim udziatem
prezentacji na konferencjach zagranicznych (11).

Oprocz wymienionych wczeéniej przyznanych patentéw Habilitant jest wspétautorem 6
zgloszen patentowych | jednego zgloszenia wzoru uzytkowego. Uczestniczyt w realizacji
projektow instalacji energetycznych wykorzystujgeych odnawialne zrodta energii i
instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Pt. oraz WFOS w todzi.

Dr inz. Sibinski uczesiniczyl w realizacji dwu projekiow migdzynarodowych z kidrych
pierwszy to projekt UE w ramach 6-go Programu Ramowego ProeTEX: Protection e-
Textiles, 2005-2010, za$é drugi 1o bilateralny projekt polsko-francuski POLONIUM, New
solutions for solar cells down converters, 2012 - 2013. Byt kierownikiem dwu krajowych
projekiow badawczych (NCN i MNiSz2W) oraz wykonawcg kolejnych 7 projekiow
finansowanych przez NCN, NCBIR i MNiSzW.

W dokumentacji przewodu habilitacyjnego nie przedstawiono oméwienia pozostaltych
osiagnie¢ badawczych (poza gidwnym osiagnieciem naukowym) zatgczajgc jedynie 7
dodatkowych wybranych publikacji nie wchaodzacych do osiagniecia naukowego. Trudno
wiec ocenic ich wkiad w rozwdj dziedziny.

IV. OCENA DOROBKU W ZAKRESIE DZIALALNOSCI ORGANIZACYJNE! |
DYDAKTYCZNEJ

Dzialalnos¢ organizacyjna i dydakfyczna stanowi niewatpliwie znaczgcy obszar
aktywnasci zawodowej dr inz. Macieja Sibinskiego na Politechnice tédzkiej. W tym
zakresie legitymuje sie wicloma niekwestionowanymi osiggnieciami. W szczegdlnosci
opracowywal program, przygotowywat materialy wykladowe oraz ¢wiczenia
laboratoryjne nowych przedmiotéw m. in. Niekonwencjonaine Zrédia Energii (2004),
Aliernatywne Zrodla Energii (2009), Odnawialne Zrddta Energii (2009) oraz
Fotowoltaika (2012). W latach 2007 - 2012 prowadzit liczne szkolenia i kursy z zakresu
podstaw fotoniki oraz z zakresu projektowania instalacji fotowoltaicznych.

Waznym elementem dorobku wydaje sie tez dziatalnos¢ promotorska dr inz. Macieja
Sibiriskiego. Jest promotorem pemocniczym bedacej w recenzji pracy doktorskiej mgr
inz. Katarzyny Znajdek na WEEIA Pt. Byt premotorem giéwnym lub samodzielnym 21
prac dyplomowych magisterskich i inzynierskich. Otwartym pozostaje pytanie o ich
zakres tematyczny oraz upowszechnianie wynikow.

Habilitant brat udzial w organizacji dwu miedzynarodowych konferencji MicroTherm
(Zakopane 2000, t.odz 2003) oraz 9th Intern. Workshop on Expert Evaluation & Control
of Compound Semicoductor Materials & Technologies, todz 2008 pelnigc funkcje
przewodniczgcego oraz zaproszonego edytora materiatéw konferencyjnych w Materials
Sci. and Engineering B, vol. B165/1-2 (2009) special issue.



Dzialalno$¢ organizacyjna i dydaktyczna dr inz. Macieja Sibinskiego zostafa wyrézniona
Brazowym Medalem Za diugoletnig Stuzbe Politechniki t.édzkiej w 2010 roku.

V. WNIOSEK KONCOWY

Biorac pod uwage catoksztait dorobku naukowego dr inz. Macieja Sibinskiego, a w
szczegolnosci  osiagniecie naukowe pt. Wykorzystanie nieorganicznych i
organicznych warstw transpareninych do poprawy parametrow elastycznych
ogniw sfonecznych stanowiace podstawowy element w zwigzku z ubieganiem sie o
stopienn dokiora habilitowanego nauk technicznych, dokonujgc jednocze$nie oceny
dorobku dydaktycznego i organizacyjnego stwierdzam, ze wymagania stawiane w
Ustawie o Stopniach Naukowych i Tytule Naukowym z dnia 14 marca 2003 r. (Dz.
U. nr 65, poz.595 ze zm.) nie zostaty w pefni spetnione.

Mtasdlee



